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           Силовой N-канальный МОП-транзисторNDD04N50Z компании ON Semiconductor
               Компания ON Semiconductor представила силовой N-канальный МОП-транзистор NDD04N50Z, предназначенный для применения в таких приложениях как модули питания LCD панелей и адаптеры питания. Транзистор рассчитан на напряжение 500 В. Сопротивление «сток-исток» в открытом состоянии составляет 2.7 Ом. Компонент по... далее...

        

        
           Внешние блоки питания компании TDK-Lambda
               Компания TDK-Lambda представила новые AC-DC внешние блоки питания серий DT62-C & DT80-C. Модули рассчитаны на мощность от 62 Вт до 80 Вт и соответствуют стандартам EISA и CEC уровня IV и V. Изделия имеют универсальный вход переменного напряжения от 90 В до 264 В (47-63 Гц). Типовое значение КПД более 85%. Выходное напряжение м... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, на ПАВ с низким значением джиттера
               Компания Vectron International представила двухчастотный генератор на поверхностных акустических волнах (ПАВ), управляемый напряжением, VS-709. Джиттер для данного генератора на 50% меньше чем у предшествующей модели VS-751 и составляет менее 120 фс (среднеквадратическое значение) при отстройке от 12 кГц до 20 МГц. К�... далее...
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